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MEMORIA DESCRIPTIVA 

pa.ra a o llo ita r

P A T E N T E  D E  I N V E N C I O N

en

E S P A Ñ A  

por VEINTE años

^ nombre Re P.gRTRD^A3SNE G#m^b^H.  ̂ entidad alema* 

da, estab lecida en Aakaniacher Platz 3 , Berlín^ 

Alemania, por:

" "MEJORAS EN LAS BAT13RIAS GALVÁNICAS CON 

DESPOL&RIZAOION DE AIRE"*

^O^O^O*- O^O-O-O- 0-ü*-0-0-0- O- o- O^ü-O-O-O-O^

EL invento ae re fie re  a ana batería

galvánica con de apolarización  de a ir e  y electrodos
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en forma de vaso, especialmente de cinc, que cons­

tituyen lo a  recip ien tes de lo s  d is tin to s  ciernen* 

toa* I# ca lid ad , rendimiento y facu ltad  de alma* 

cenaje de eatoa elementos y b a te ría s  depende esen­

cialmente .de l a  ¿Lase de oierre de loe  d istin to s  

elementos^ ¿ate  todo importa no dejar que pene* 

tre  e l a ire  ex terior más que en l a  medida neos* 

s a r ia ,  y conseguir a s í  oon preferen cia v en tila * 

oion c a p ila r , con l a  cual, a i  paso que se asegu* 

ra  l a  entrada necesaria del oxígeno del a ir e ,  se 

impide una ven tilación  excesiva y por tanto l a  te-* 

mida deseoación prematura de lo s  d iversos ciernen* 

to s*

Rato se consigue, según el invento, a p ii*  

oando a l  d isco  de cubierta de lo s  d is tin to s  alemen* 

to s , p rov isto  de o r i f ic io s ,  una sustan cia seca , no 

oonductora y en forma de grano fino o de polvo 

hasta l a  altura, de lo a  o ornea de lo s  vasos de cinc, 

y echando sobre e l l a  una masa de fundición*

EL dibujo representa en corte un ejemplo 

de ejeouoión de una b a te r ía  galvánica oon dos e le * 

montos según el invento*

(jomo se ve, lo a  d iversos elementos e 

están  prov isto s de d iscos de tapa que tienen lo a  

o r i f ic io s  y Og para el acceso del a ir e *  gegún 

el invento, sobre e sto s discos a  ae ap lica  un mates* 

r ie l  seco no conduotor m en forma de grano fino o 

de polvo hasta la  a ltu ra  de lo a  oordes do lo a  vasos 

de cinc z , y sobre dicha sustancia se v ierto  una

*  2  *
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masa de fundición v* De e s ta  manera se consigue, 

con una porosidad siempre ex isten te  de la  pared 

del recipiente b_, una ven tilación  cap ilar de lo a  

elementoa e , que baata para el pleno rendimien** 

to de la  b a te r ía * y a l mismo tiempo no se dá lu<* 

gdr a ana desecación prematura de l a  misma*

3egún el invento l a  sustancia en gra^ 

no fino o en polvo es con preferencia arena o 

grava* Pero también pueden emplearse productos 

a s f á l t ic o s  de grano fino o en polvo* Finalmente 

también ea posib le  u t i l iz a r  k ieaelgur en l a  mía* 

ma forma*

Nata so lic itu d , que corresponde a l a  

presentada en Alemania como Modelo de U tilidad  

e l  29 de Febrero de 1940, bajo el ne 1*486*367, 

se acoge a  lo a  beneficios del a r tíc u lo  81 del 

vigente gata tuto sobre propiedad In d u s tr ié *
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Loa puntea de invención propia y nue^a 

que se presentan para que sean objeto de e s ta  R**

tente de Invención en Eapa&a, por vEINTE años, 

son lo s  sig u ien te s:

1 °*  ^ Mejoras en la a  sa te r ía s  gaivani^ 

cas con despolarización  de a ir e  y electrodos en

forma de vaso , con preferencia de c iac , que oons^ 

tituyen  l o s  rec ip ien tes de lo s  d is t in to s  elemen^
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to a , caracterizadas porque sobre loa  discos de cu­

b ie rta  (a) de lo a  d istin to s elementos (e) prov is­

tos de lo s  o r if io io s  ( o^ y Og) se ap ü oa un mate** 

r ia l  (m) seco, no conductor y en grano fino o en 

polvo hasta l a  a ltu ra  de lo s  bordea da lo s  vaaoa 

da cinc (a )  y encima se v ie rte  una masa de fundí** 

oión (1)4

ga# ** Mejoras en l a s  b a te ría s galván icas 

según se reiv indioa en e l p u n tó la , caracterizadas 

porque el m aterial en grano fin o  o en polvo ea ara*, 

na o grava.

3a. *<* Mejoras en l a s  b a te ría s  galván icas 

según se reiv ind ica en el punto i c ,  cara eterizada a 

porque el m aterial de grano fin o  o en polvo ea de 

productoa a a fá lt io c a ,

4a, -  Mejoras e n la a  bateríaa  gaivánicaa 

según se reiv in d ica en e l punto io^ caracterizadas 

porque e l m aterial de grano fino o en polvo ea 

k ieae lgur,

b s, ** Mejoras en l a s  b a te r ía s  gaivánloaa 

con despolar iza  ciún de a ir e ,

fa i  y como se ha d escrito  en l a  Kamoria 

que antecede, representado en el dibujo que ae 

^compaña y con lo a  fin e s  espeoifio&dda*

js&sta Memoria conata de cuatro hojas eacri** 

t a s  por una. so la  cara* -
28FEB.1941
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